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Telefunken Diode BY228

Datasheet

BY 228

Silizium-Mesa-Diode
Anwendung: Hochspannungsgleichrichter

Besonders Merkmale:
@ Glaspassivierte Sparrschicht

Abmessungen in mm
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Bastempelung Klartext

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung

StoBdurchlaBstrom
f - 10 ms

DurchlaBstrom, Mittalweart
Sparrschichttemparatur
Lagarungstemperaturbaraich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm

Keanngrifen
TI = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung
l=5A

Spearrstrom
U, =1500V
T=1407C, U, =1500V

Gesamte Rickwartserholzait

-d
=14 E = 0.05 Afus

@ Hermetisch dichtes Gehiuse

Sinterglasgehbuse

30D 64

Gewicht max. 1,0 g

U Vi 1500 W
- 50 A
||F.ﬂ.‘n' 3 A
T 140 -
Tm —65...+175 oC
Rysn 70 K/W
Min. Typ. Max.
Uy 1.5 v
l‘ﬂ 2 5 T
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Telefunken Diode BY228
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